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Diyot devre örnekleri
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Şekil 1 Doğru polarlanmış bir diyot

E = VD  + (ID xR)

Şekil 1 de kullanılan R direnci akım sınırlama direnci
olarak görev yapmaktadır. Devrede kullanılan diyot
doğru polarma altında çalıştığı zaman, diyot
içerisinden akan akımın ifadesi aşağıdaki bağıntıdan
bulunur.
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Germanyum diyotlar için yaklaşık VD=0,3V, Silisyum diyotlar için yaklaşık VD=0,7V 
kadardır.  
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Şekil 2 Ters polarlanmış bir diyot

Ters polarlanmış bir diyot devresinde:

ID = 0 A   (Diyot içerisinden akım akmaz)

VD = E    (Diyot üzerindeki gerilim, kaynak 
gerilimine eşit olur.)

Diyot devre örnekleri



Örnek 1.1 
Şekil 3 de verilen devrede kullanılan 1N4001 diyodunun, maksimum ileri yön akımı
1A’dir. Devre akımının, maksimum ileri yön akımının yarısı kadar olabilmesi için
gerekli olan akım sınırlama direncinin değerini bulunuz?
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Şekil 3 
 

Çözüm 1.1

Şekil 3 de verilen devrede ileri
yön akımı 0.5 A veya 500 mA
olacaktır.

20V = (500 mA x R) + 0.7 V
ifadesinden, R değeri

R = = 38.6  olarak bulunur.





Örnek 1.2
Şekil 1.26 da verilen devrede, devre akımı 1 mA olabilmesi için 
V2 kaynağının  gerilim değerini bulunuz?
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Şekil 1.26

Çözüm 1.2

Şekil 1.26 da verilen devrede
diyotlar seri olarak
kullanılmışlardır.
Dolayısı ile,
V2 = (0.7 V + 0.7V) + (1 mA x 2 k
) + 10 V = 13.4  V olarak bulunur.
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Örnek 1.3 
 
Şekil 1.27 de verilen devrelerin herbirinde kullanılan diyodların, doğru yönde 
p o l a r l a n a b i l m e s i  i ç i n  g e r e k l i  o l a n  g e r i l i m  d e ğ e r l e r i n i  b u l u n u z ?  
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Şekil 1.27



Çözüm 1.3
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10V – V2 = 0.7V + (2mA x 2k)

10V – V2 = 4.7V

10V – 4.7V = V2

5.3 V = V2
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V2 – (-2V) = 0.7V + (0.5mA x 1k)

V2 + 2V = 1.2V

V2 = - 2V + 1.2 V

V2 = - 0.8 V



Exp: For the series diode configuration of Fig. 2.3a , employing the 
diode characteristics of Fig. 2.3b , determine:

a. VDQ and IDQ.

b. VR



• E=VD+VR

• E=VD+ID x R











Vred=1.8V




















